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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.04, 29.19.05

Тема дисертації:
1. Синтез, структура та властивості плівок ZnSе, одержаних методом конденсації з рідкої фази

2. Synthesis, structure and properties of ZnSe films obtained by the method of liquid phase condensation

Реферат:



1. Встановлено закономірності впливу технологічних параметрів одержання плівок та порошків селеніду
цинку методом конденсації з рідкої фази з лужного розчину на фазовий склад, морфологію поверхні, оптичні
та електрофізичні властивості. Доведено, що отримані плівки та порошки представляють собою ZnSe.
Експериментально підтверджено, що при осадженні ZnSe методом конденсації з рідини формується
однофазна плівка при вмісті селену і цинку в межах 0,01-0,1 М та вмісті лугу 3-5 М. Ширина забороненої зони
сформованих плівок становила 2,6-2,8 еВ, а питомий електричний опір – 109 Ом·м. Для одержання суцільних
плівок в один цикл запропоновано використовувати добавку сульфіту натрію Na2SO3 в кількості 0,5 М.
Розроблена і виготовлена на основі одержаних плівок ZnSe напівпровідникова шарувата гетероструктура
ZnS/ZnSe з p-n переходом на міжфазній межі. Розраховано основні параметри p-n переходу.

2. The regularities of the influence of the technological parameters of the production of films and zinc selenide
powders by the method of condensation from the liquid phase of the alkaline solution on their phase composition,
surface morphology, optical and electrophysical properties are established. It is proved that the films and powders
obtained by our method were the ZnSe phase. It has been experimentally proved that at deposition of ZnSe by
condensation method from liquid phase the single-phase film was formed at concentration of selenium and zinc in
the range of 0.01-0.1 M with an alkaline content of 3-5 M. The width of the band gap of the formed films was 2,6-
2,8 eV, and specific electrical resistance - 109 Ω∙m. In order to obtain continuous films in one cycle, it is suggested
to use an addition of sodium sulfite Na2SO3 in the amount of 0.5 M. The semiconductor layered heterosystem
ZnS/ZnSe, which made on the base of ZnSe films, with a p-n transition on the interphase boundary was
investigated. The basic parameters of the p-n transition are calculated.
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